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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

GENERATOR IMPULSEW ZEGAROWYCH DO STEROWANIA
JEDNCSTKY CENTRALNE) MIKRCPRCCESORA 8086 UCY 74sL84M

Monclityczny, cyfrowy uk}ad scalony ITL-5 UCY 74S484N pelni fun-
kcje generatora impulséw zegarowych Jjednostki centralnej mikro-
procesora 8086,

Uktad generuje réwniez impulsy synchronizujgce uktady peryferyi-
ne. Zawitera generator stabilizowany zewnetrznie do2aczonym kwar-
cem, licznik dzielacy przez frzy, a takze uklad przystosowvujgcy i
synchronizujacy Jjednostke centralng do systemu MULTTBUSTM.

7 X1, X2 - wyprowadzenie do podigczenia re-

csyNe [1 18[1Usc  zonatora kwarcowego; TANK - wyprowadzenie
do podigaczenia obwodu rezonansowego prz
PeLk []2 17 ] X1 pracy n§ czqstotliwoég}‘harmonicznejpreio-
ggﬁq[3 -m:]xz natora kwarcowego; F/C - selektor Zrddia
4 sygnatu zegarowegoj; CSYNC - wejscie syn-
Roy1L4 15]TANK .chronizujace sygnax zegarowy; RDY1, RDY2 -
. < - wejécia”syﬁ?alu READY z dwéch systemdw
READY[}5 @ wfJer  MULTIBUS''; AEN1, AEN2 - wejécia adresove
rovzlls 2 = zezwalajgce na prace wejsé RDY1, RDY2;
Lﬁ & 13]F/C RES - wejscle sygnatu RESET; OSC - Wiz S~
AEN2{17 5 12{]osc cie oscylatora; CLK ~ wyjscle sygnaiu ze-
i = garowego dla mikroprocesora i innych ukia-
CLK {8 n{lres  dév MOS; PCLE -~ wyjscie sygnaiu zefarcve-
) . g0 dla ukzaddw TTL; READY -~ wyJjscie.sygna-
GND i 19 103RESEF Tu READY; Ucc - napiecie zasilania [war-
tosé typowa +5 V/j; GND - O V

Rys., 1. Rozklad i nazwy wyprowadzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA
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Rys. 2. Schemat blokowy
DOPUSZCZALNE: PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napiecie zasilania UC(" ©0,5=~ 7 V
Napiecie wejséciowe Ug 5= 7y
Temperatura otoczenia
v Cc:asie pracy tamb 0= 70 °¢C
Temperatura przechowywvania tstg ~55~4125 °¢
Rezystancja termiczna :
zXjcze «~ otoczenie Rthj~a (& VAl
Temperatura z*gcza t 150 2C



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /tamb=o-°c + 7020,
Usg=2 ¥ ¥ 5%, o ile nie podano inaczej/

Nazwa parametru ~ SymbolJedn. WJartosc Warunki

: : i e pomiaru
s 2 5) 4 5 6

Prad wejsciowy w sta~ Sk o
nie niskim "t 0,0 ity = 0y I
Prad wejsciowy w sta-| =
nie wysokim IIH /uA 50 UI=5,25 Vv
Ujemne napiecie
wejsciove ~Urp o} V 1 ~I;=5 mA
Napiecie wejécioﬁe :
w stanie niskim UIL \% 0,8 | Ugp=5 V
Napiecie wejsciowe w
w stanie wysokim RES Ury v 2,6 Uoe=5 V
Napiecie wejsciowe b
w stanie wysokim dla Uy v 2,0 | Uge=5 V
pozostaktych wejsé . ;
Histereza naviecia :
na wejsciu RES UT+-UT~ \'4 0325 UCC=5 \%
Napiecie wyjsciowe
w stanie niskim: Uor, W 0,45 T2=5 mA
Napiecie wyjsSciowe
w stanie wysokim CLK Uon v 4 I,=-1 mA
Napigcie wyjsciowe
w stanie wysokim Uoy
dla pozostatych wyJjsc Vv 2,4 IO=~1 mA
Prad zasilania xCC' mA 140 UCC=5,25 \Y%
Okres sygna*u CLK tCLCL S 125 1
Czas trwania sygnatu T 158
CLX w stanie wysokim CHCL | ns '3tCLCL+2 Jog=> V ob=
: \cigzenie
Czas trwania sygnaiu 2 > rodne
CLK w stanie niskim tCLHL f? ~3tCLCLJ5 zurys. 3
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c, d.
; 1 2 i3 A 55 6

Czas narastania syg- UCC=5 V ob=

1 CLK .
naty CL tehrcnz | ns 10 |cigzenie zgd
2 |dne 2z rys.3i:

Czas épadania sygnatu

E8 teracrt | ns 10 | 1,0 + 3,5V

Czas trwania sygnatu
PCLK w stanie wysokim| tpypr | ns 101220

Czas trwania sygnaXu

PCLK w stanie niskim | tprpy | ne |tercraso

Przejscie sygnaXu
Ly e e
Przejscie sygnalu 24
§§g§§Agmsgi§3§ktywny taynen | 1S |3 CLCL-15

Opdznienie sygnatu CLK

wzgledem sygnatu RESET “CLIL | ns 40

UCC=5 V 0be-

Czas trwania stanu wy- : Eiqienie iéé
sokiego sygnatu na t ns 20 ;
wejsciu EFI EHEL ' Ane -2 rys,3

Czas trwania stanu
niskiego sygnatu na £ ns 20
wejsciu EFI L
Okres sygnaku.na wejs-4 L =t

ciu EFT Crrer i ns |
' ‘ELEH+6
Czestotliwosé kwarcu | MHZ 12

Czas narastania RDY1, -
RDY2 wzgledem CLK | CRiver) S 35

Czas podtrzymania RDY1 =
RDY2 wzgledem CLK CLR1X| ns 0

-

Czas narastania AEN1,,
AEN2 wzgledem RDY1 £
RDY? )’ A1VR1V| ns ‘ 15

Czas podtrzymania AENA
AEN2 wzgledem RDY1, t
RDY2 &

-

CLA1X [#2
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ELERTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE chqe

{

1 2 | 3 4 D 6
_ )
Czas narastania CSYNC £
wzgledem EFI YHEH |ns 20
Czas podtrzymania . T fUPC=5 V ob-
CSYNC wzgledem EFI EHYL [ns 20 c{qéenie Sl
Szerokosc.CSYNC tYHYL e ZXtELEL : ‘Jdne Z-TyS,S
Czas narastania RES | . -
wzgledem CLK I1HCL [ns 65 v
= o UCC—5 V ob-
Czas podtrzymania RES £ cigzenie zgo
20
wzgledem CLK CLIH | 2)
jl|dne z rys,3

Uwagi;
1) 6 =
)E s
3)
L)

suma czasu narastania i opadania sygnaxu EFI,
czas narastania i trzymania potrzebny w przypadku uzyci

innego zegara

mierzony tylko w stanie!T3 i TW
mierzony tylko w stanie,TZ.

Rys,

Punkt pomiaro
S po WYOUCC

. Mierzone
wyjscie
o

800Q

[}

11

%(}___

&

Diody typu 1N3064
tub odpowiedniki

3, Obciazenie wyjs$é przy vomiarach parametrdéw dynamicznyc¢
C, zawiera pojemno § sondy i z¥gcza diody
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* {0bcigzenie
CLK £
Spf CL=100p
_[‘*"l F—1%
24MHz 3
l; 22
F/C
Rys. 5. UkXed do pomiaru
CSYNC czasu narastania i opada-
nia ne wyjsciu:'CLK pobus
= dzany z generatora wew-
netrznego
oce
S_m-.._ L F/C
i Obcigzenie
Generator
= a BRI CLK ‘ CL=100p

Rys., 6, Uktad 4o po-~
miaru czasv narasta-~
nias i opadsnia na
wydsciu CLK pohudzany
z generatora zewneg-

CSYNC

Obcigzenie
CL=30p

Obcigzenie
CL=30p

trznego
Uee
AEN1 CLK
5. | -
~ET4F——-X1
- REALY
2LMHz £33
z 0SC
X2
Generator
Wyzwalari ROY2
] F/c
_ - AEN2
CSYNC
: =

Rys, 7., Uk*ad do pomia~-
T cZasn tnvnnﬁi tRYLC*
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‘HEQ.M_T
: AENT FC
Generator { ]»*.__-‘ EFl I~
{“ """""""" i Obciqgzenie
Wyzwalaniel CL=30p
Generator [~ |ROY2
AEN2
S Qbdgzenie | pys, 8, Uktad do po=
CL=30p miaru czasu ‘tpyrar
1 1 Toynen
-
<
ol
i n;; L,UL:,JU L‘Jl.l.!l'f“
Symbol Wymlary/hm/ Kat
vymiaru min, nom, max, /stopnie/
‘A; L (s 5 ’ 1 ot
C 0,20 = 0,36 -
D % = 20572 -
e - 2,54 - -
L 2,54 - 4,50 -
ME (- e 8, 30 o
: Q = | - - 0+15

Rys, 9. Ksztatt i wymiary obudowy plastykoweg CE 81 o 18 wypro-
_wadzeniach
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